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Б',, ||алнаев даир 1{аирович, доктор физико-математических наук' про-

фессор, исполнительнь1й директор ноц ((нанотехнологии) Федерального

государственного бтоджетного образовательного учрех{дения вь1с1шего обра-

зования <.{агестанский гооударственнь1й университет>)' согласен вь1ступить

в качестве официального оппонента по дисоертации Ахмедова Ахмеда 1{-ади-

евича <€труктура и свойства 11розрачнь!х проводящих слоев на основе окси-

да цинка, г1олученнь1х методом магнетронного распь1ления нестехиометрич-

нь1х ми1пеней), представленной к защите на соискание ученой степени кан-

дидат:а физико-математических наук по специ€|льности 01'04'07 - физика

конденсированного состоян ия и ||редставить официальнь1й отзь1в'

|[рило>кение : свед енутя об оппоненте.
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